Anexo L. Registro del Titulo del Trabajo Fin de Grado (TFG)

NOMBRE DEL ALUMNO: JUAN MIGUEL VILLAR-MIR PALACIOS

PROGRAMA: E2-ANALYTICS GRUPO: 5° ITINERARIO FINANZAS FECHA: 16/10/2024

Director Asignado: CORZO SANTAMARIA, MARIA TERESA

TITULO PROVISIONAL DEL TFG:

The role of metallurgical silicon and ferroalloys in the semiconductor value chain: The case of
Ferroglobe.

ADJUNTAR PROPUESTA (maximo 2 paginas: objetivo, bibliografia, metodologia e
indice preliminares)

Firma del estudiante:

Fecha: 16/10/2024




Objetivo

El trabajo de fin de grado surge de la premisa y del interés que suscita la industria de los semiconductores
y mas aun en el panorama econdémico actual. Podriamos decir que dentro de este trabajo de fin de grado
hay dos objetivos que se alinean con las ideas que se me ocurrieron a la hora de elegir la tematica de este.
Por un lado, se analizara el papel de los semiconductores en la cadena de valor tecnologica. Estudiando
como los semiconductores, desde su base (mineral de silice) contribuyen a las principales industrias:

automotriz, electronica y de energia renovable.

Por otro lado, se evaluara el impacto de una empresa lider de produccion de ferroaleaciones y silicio metal
en la industria de los semiconductores. Se harad un analisis exhaustivo del funcionamiento, finanzas y
entorno de Ferroglobe. Adicionalmente se simulara el impacto de la fluctuaciéon de precios de las materias
primas en los margenes de beneficio de Ferroglobe, comprobando cuéles pueden ser las consecuencias de
dichas fluctuaciones para la empresa. Lo mismo se hard para simular el impacto del crecimiento de la
demanda de semiconductores en los ingresos de la empresa, comprobando cuél puede ser la influencia
generada sobre la misma en funcion de su capacidad para producir silicio de alta pureza en estos mercados.

Por tltimo, se analizaran las posibles oportunidades de diversificacion y expansion para Ferroglobe.

Metodologia

La metodologia que se va a llevar a cabo en este trabajo se divide en varias etapas en las que se combinan
tanto el analisis teorico como cuantitativo. En primer lugar se realizara una revision de literatura basada en
la lectura de manuales, enciclopedias y articulos cientificos para establecer un marco tedrico sobre los
semiconductores. A continuacion se llevara a cabo un analisis de los datos financieros de Ferroglobe
utilizando sus informes anuales, permitiendo una evaluacion del rendimiento financiero empleando
indicadores propios de la industria. La parte cuantitativa incluird dos simulaciones. La primera simulara
como las fluctuaciones en los precios de las materias primas (cuarzo y electricidad) afectan a los margenes
de beneficio de Ferroglobe. La segunda simulacion evaluara como el crecimiento de la demanda global de
semiconductores podria impactar en los ingresos de la empresa. Estas simulaciones se llevaran a cabo
utilizando herramientas como Excel. A partir de estos resultados se propondran estrategias y
recomendaciones para mitigar estos riesgos y aprovechar oportunidades de diversificacion y expansion para

la empresa.
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